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Квантовые точки (КТ)  – полупроводниковые нанокристаллы, для которых характерен квантово-размерный эффект. Область применения КТ чрезвычайно широка: их применяют в биомедицине в качестве онкомаркеров, для создания газочувствительных сенсоров, а также для изготовления светоизлучающих устройств, среди которых наиболее интересным является изготовление светодиодных дисплеев на квантовых точках (QD-LED displays). Для этих целей проводились интенсивные исследования КТ на основе А2В6 соединений, таких как CdSe или CdS. Однако такие соединения имеют существенный недостаток – высокую токсичность, входящих в них элементов. В связи с этим, возникла необходимость исследовать соединения класса А3В5. КТ фосфида индия – перспективный материал для создания светоизлучающих устройств, который отличает высокой термической и фотостабильностью, а так же не содержит токсичных веществ. Фосфиновый метод синтеза [1] КТ InP является простым и экспрессным методом, в результате которого получаются КТ с узким распределением по размерам, высокой кристалличностью, однако синтезированные КТ отличаются низкой интенсивностью люминесценции. Данная работа посвящена легированию КТ InP цинком с использованием фосфина в качестве прекурсора фосфора и миристиновой кислоты в качестве стабилизатора. Мы показали, как примесь цинка влияет на оптические свойства КТ InP. Мы изучили как влияют различные параметры синтеза (температура, продолжительность и концентрация примеси) на интенсивность люминесценции и форму ее спектра. Кроме того, мы доказали, что легирование КТ сопровождается наращиванием оболочки, состоящей из миристата цинка, что значительно увеличивает интенсивность люминесценции КТ. 
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Рис.1. Типичный спектр люминесценции КТ InP, легированных цинком.
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